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carea metodelor date de uscare vor infl uienţa pozitiv calităţile organoleptice și tehnologice 
ale produsului, ceea ce va mări durata lui de păstrare, pentru ca mai apoi să fi e procesat sau 
exportat sub formă de semifabricat peste hotarele Republicii Moldova.  

B 50  DISPOZITIV ŞI METODĂ DE MĂSURARE A REZISTENŢEI SENZORULUI PE BAZĂ 

DE OXIZI SEMICONDUCTORI NANOSTRUCTURAŢI ÎN DIAPAZON DE ORDINUL 

MICROWAŢILOR / DEVICE AND METHOD FOR MEASURING THE RESISTANCE OF A 

SENSOR BASED ON NANOSTRUCTURED SEMICONDUCTOR OXIDES IN THE RANGE 

OF THE ORDER OF MICROWATTS

Autori:    Valeri Verjbiţki, Oleg Lupan, Serghei Railean 

Brevet:  MD 1269

Descrierea lucrării: Dispozitivul include o sursă de tensiune de referinţă reglabilă conectată la ieșirea 
unui microcontroler și unită în serie cu senzorul cercetat și un rezistor de referinţă, punctul 
de legătură al căruia cu senzorul cercetat este conectat la intrarea microcontrolerului. 
Metoda constă în măsurarea tensiunii sursei de tensiune de referinţă, măsurarea căderii de 
tensiune pe rezistorul de referinţă, calcularea căderii de tensiune pe senzor. Se calculează 
valoarea curentului care trece prin nanostructură, puterea aplicată pe nanostructură și se 
setează valoarea tensiunii de referinţă astfel, încât puterea să nu depășească valoarea ma-
xim admisibilă.

Work description: The  device  comprises an adjustable reference voltage source connected to the 
output of a  microcontroller and connected in series to the investigated nanostructured 
sensor and to the reference resistor, the connection point of which to the investigated sen-
sor is connected to the input of the microcontroller. 
The method consists in: measuring the voltage of the reference voltage source, measuring 
the voltage drop across the reference resistor, calculating the voltage drop across the inves-
tigated nanostructure. Current fl owing through the nanostructure and the applied power 
to the nanostructure are calculated and it is set the value of the reference voltage so that the 
electrical power will not exceed the maximum permitted value.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la domeniul tehnicilor de măsurare şi 
poate fi  utilizată în dispozitivele de măsurare în care sunt utilizaţi senzori pe bază de oxizi 
semiconductori nanostructuraţi, care  prezintă un deosebit interes știinţifi c pentru comuni-
tate și pot reprezenta un pas esenţial în domeniul materialelor hibride noi cu performanţe 
ridicate pentru aplicaţii practice în domeniul automobilelor, al monitorizării mediului, al in-
dustriei chimice și al diagnosticării medicale.

B 51  DISPOZITIV DE MĂSURARE A PARAMETRILOR SENZORULUI PE BAZĂ DE OXIZI 

SEMICONDUCTORI NANOSTRUCTURAŢI ÎN DIAPAZON DE ORDINUL MICRO

WAŢILOR / DEVICE FOR MEASURING THE PARAMETERS OF A SENSOR BASED ON 

NANOSTRUCTURED SEMICONDUCTOR OXIDES IN THE RANGE OF THE ORDER OF 

MICROWATTS

Autori:    Valeri Verjbiţki, Oleg Lupan, Serghei Railean

Brevet:  MD 1270

Descrierea lucrării: Dispozitivul de măsurare a parametrilor senzorului pe bază de oxizi semicon-
ductori nanostructuraţi în diapazon de ordinul microwaţilor include o sursă de tensiune de 
referinţă reglabilă, conectată în serie cu un senzor cercetat și o rezistentă etalon, căderea 
totală a tensiunii pe senzor și rezistenţa etalon și, separat, căderea de tensiune pe rezistenţa 
etalon fi ind aplicate la intrările a două convertoare analogic-digitale ale unui microcontroler 
prin două amplifi catoare operaţionale, ieșirile microcontrolerului sunt conectate print-un 
convertor digital-analogic la intrarea sursei de tensiune de referinţă reglabilă și la un ecran 
pentru afi șarea rezultatelor obţinute.
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Work description: The device for measuring parameters of a sensor based on nanostructured semi-

conductor oxides in the range of the order of microwatts comprises an adjustable refer-
ence voltage source, connected in series to a test sensor and a standard resistance. The 
total voltage drop across the sensor and the standard resistance, and separately, the voltage 
drop across the standard resistance being applied to the inputs of two analog-to-digital 
converters of a microcontroller through two operational amplifi ers, the outputs of the mi-
crocontroller are connected by a digital-to-analog converter to the input of the adjustable 
reference voltage source and to a screen for displaying the obtained results. 

Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la domeniul tehnicilor de măsurare şi 
poate fi  utilizată în dispozitivele de măsurare în care sunt utilizaţi senzori pe bază de oxizi 
semiconductori nanostructuraţi, care  prezintă un deosebit interes știinţifi c pentru comuni-
tate și pot reprezenta un pas esenţial în domeniul materialelor hibride noi cu performanţe 
ridicate pentru aplicaţii practice în domeniul automobilelor, al monitorizării mediului, al in-
dustriei chimice și al diagnosticării medicale.

B 52  PROCEDEU DE OBŢINERE A REŢELEI DE NANOFIRE CuOFe
2
O

3
 / PROCESS FOR 

OBTAINING THE CuOFe
2
O

3
 NANOWIRE NETWORK

Autori:  Nicolai Ababii, Vasile Postica, Viorel Trofi m, Oleg Lupan

Cerere:  MD s 2019 0056

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a materialelor nanostructurate, în par-
ticular la tehnologia de producere a reţelelor de nanofi re prin tratament termic în mediu am-
biant la temperatura 425oC timp de 4 ore cu rata de creștere a temperaturii în sobă de 40oC/
min, care pot fi  aplicate la confecţionarea senzorilor de gaze obţinând răspunsul la acetonă de  
~120% la concentraţia de 100 ppm în aer și temperatura de operare de doar  200oC.

Work description: The invention relates to the technology for obtaining nanostructured materials, in par-
ticular to the technology for the production of nanowire networks by heat treatment in ambient 
temperature at 425oC for 4 hours with the temperature rise rate in the furnance of 40oC/min, 
which can be applied to the manufacture of gas sensors obtaining the ~120% acetone response 
at the concentration of 100 ppm in air and the operating temperature of only 200oC.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Sporirea infl uenţei asupra industriei senzorilor de gaze, 
atît pe plan naţional cât și pe plan internaţional, posibilitatea de cooperare cu echipe 
naţionale cît și cu echipe internaţionale pentru sporirea dezvoltării mai rapide, atragerea 
investiţiilor străine și motivarea cercetătorilor tineri în activitatea știinţifi că în Republica 
Moldova.

B 53  PALĂ PENTRU ROTORUL TURBINEI EOLIENE CU AX VERTICAL / ROTOR BLADE 

FOR VERTICAL AXIS WIND TURBINE

Autori:    Rodion Ciupercă, Ivan Rabei

Cerere:  MD s 2019 0098

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la mașinile de conversie a energiei eoliene și anume la  turbine-
le eoliene cu ax vertical în caz general și, în caz particular, la forma constructivă a profi lului 
palelor rotorului turbinelor eoliene cu ax vertical.  Autorii propun o formă constructivă nouă 
a palei rotorului turbinei eoliene cu  ax vertical, care în secţiunea transversală reprezintă un 
contur cu profi l aerodinamic de grosime constantă și este prevăzut cu o deschidere de până 
la 3/4 din lungimea corzii în zona extrados a profi lului cu începutul de la bordul de fugă.

Work description: The invention relates to energy conversion machines and namely to vertical axis 
wind turbines in general, particularly to the blades’ airfoil  shape. The author propose a new 
airfoil shape whose cross section presents a constant thickness contour provided with an 
opening at the trailing edge that has the length up to 3/4 of the chord length.


